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Impulsgenerator, C-M0S-Technik

DIGITALSCHALTUNG

RAT SIEGFRIED EUPPEN  (Quelle: RPZ/EVV)

Impulsgeneratoren mit C-MOS

Schaltung 1 Impulsgenerator mit NCR-Gliedern

Ug = (9 £ 0,45 V)

NOR K176 LB5 (bzw, NAND K176 LA7)
f < 1 MHz
log 1 = H
log C =L

lirk_\éggsweigg_:_ Die Wirkungsweise von Generatoren in C-MOS entspricht der von TTL-Schaltungen bzw.
Yon Bchalfungen in MOS-Hoohvolt-Technologie (siehe auch D27/78). Bedin durch sehr kleine Ein-

gangsstrine jn ® 0,1 pA fur die HL bzw. LH-Steuerung lassen sich grofe Widerstidnde einsetzen und
damit sowohl fiefe untere Grenzfrequenzen als auch griBere Frequenzvariationen erzielen. Der Stir-
abstand gegenliber TTL wird wesentlich verbessert.
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Scheltung 2 Impulsgenerator mit C-i0S und grofem TastverhZltnis (bis 250:1)

Wirkungsweise: Durch die‘Ubererckung von k2 mittels Dioce wird ein grolles Tastverhilinis erreicht
(Tangsares Entladen von C).

Hinweise zur Limensionierung:
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